
        

Юбилейный Российский форум «Микроэлектроника 2024»

Актуальную информацию можно получить на официальном сайте Форума microelectronica.pro

С 23 по 28 сентября 2024 г. на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи) пройдет
ключевое информационное событие года в сфере электронных технологий – юбилейный
Российский форум «Микроэлектроника 2024».

Председатель Программного комитета – Г. Я. Красников, академик РАН, прези-
дент РАН, научный руководитель АО «НИИМЭ», руководитель приоритетного техноло-
гического направления «Электронные технологии» РФ.

Организаторы: АО «НИИМЭ» и АО «НИИМА «Прогресс» при поддержке Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и образования РФ, группа
компаний «Элемент».

Генеральный партнер: Фонд перспективных исследований.
Инновационный партнер: АО «ОКБ «Астрон».
Спортивный партнер: АО «Микрон».
Партнеры: ООО «НПП «Итэлма», ООО «Остек-ЭК», АО «НИИ ТМ», Консорциум

«Доверенные и экстремальные электронные системы» (НИЯУ МИФИ – АО «ЭНПО
СПЭЛС»).

Генеральный информационный партнер: АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА».
Оператор: агентство деловых коммуникаций «ПрофКонференции».
Программа Форума:
� Научная конференция «ЭКБ и микроэлектронные модули» (пройдет 26–27 сен-

тября 2024 г. в Университете «Сириус»), включающая в себя двухдневные пленарные
заседания, 13 научно-технических тематических секций, трек обзорно-дискуссионных
заседаний на тему «Доверенные ПАК и ЭКБ для критической гражданской инфраструк-
туры»;

� деловая программа – открытые и закрытые заседания, бизнес-завтраки, презента-
ции, стендовые доклады, зоны делового общения, пресс-конференции и брифинги,
20+ круглых столов по актуальным вопросам развития экономики данных в России, фор-
мирования нормативно-правовой базы, разработки ЭКБ, развития производственных
мощностей и выпуска готовой продукции с участием ответственных сотрудников феде-
ральных органов исполнительной власти, институтов развития, представителей промыш-
ленности, бизнеса, банков, науки и вузов;

� две предконференции (пройдут 9–12 сентября 2024 г. в г. Москве на базе НИЯУ
МИФИ и 19–20 сентября 2024 г. в г. Зеленограде на базе НИУ МИЭТ), на которых будут
представлены доклады на темы, связанные с созданием доверенных и экстремальных
электронных систем, информационно-управляющих радиотехнических систем, ЭКБ, спе-
циального технологического оборудования, материалов, а также с другими актуальными
направлениями развития научно-технического потенциала отрасли;

� выставка (пройдет 24–28 сентября 2024 г. в Парке науки и искусства «Сириус»),
на которой представят научно-технические новинки более 150 организаций;

� 6-я Школа молодых ученых (пройдет 16–25 сентября 2024 г. в Парке науки и ис-
кусства «Сириус») – уникальная коммуникационная среда для 500 начинающих и состо-
явшихся специалистов микроэлектроники. Программа Школы включает в себя 10 темати-
ческих секций по различным отраслевым научным направлениям;

� программа «Микроэлектроника детям», состоящая из образовательных и культур-
но-развлекательных мероприятий для детей (различных возрастов) участников Форума.
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